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 1379،نعت ایرانعلم و صانتشارات دانشگاه ، "مبانی فیزیک و مدار الکترونیک"غلامحسن روئین تن لاهیجی،  - 1

2- B. Razavi, Fundamental of Microelectronics, John Wiley,2008. 
3- A. S. Sedra and K. C. Smith, Microlectronic Circuits, 6th ed. , Oxford 

University Press, 2010 
4- A. M. Sodagar, Analysis of Bipolar and CMOS Amplifiers, CRC Press, 2007. 
5- R. C. Jaeger and T. N. Blalock, Microelectronic Circuit Design, 2nd ed. 

,McGraw Hill, 2001. 
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بندي درسبودجه  

شماره هفته  مبحث توضیحات
 آموزشی

  1 فیزیک نیمه هادي، نیمه هادیهاي ذاتی و غیر ذاتی 
  PN 2و پیوند  محاسبه جریان در نیمه هادیها 
  3  دیود و انواع آن 
  4  مدار معادل دیود 
 5  مدارهاي دیودي  
 BJT   6ترانزیستور دو قطبی  
  7  انواع آنو  BJTترانزیستور دو قطبی  بایاسینگ 
  8   پایداري حرارتی 
  BJT  9ترانزیستور دو قطبی  رفتار و مدل سیگنال کوچک 
  10  تقویت کننده هاي پایه: ولتاژ، جریان، هدایت انتقالی، مقاومت انتقالی 



  11  مشترك و کلکتور مشترك : امیتر مشترك، بیس BJTتقویت کننده هاي تک طبقه  
  MOSFET  12ترانزیستورهاي  
  MOSFET  13ترانزیستورهاي بایاسینگ  
  MOSFET  14ترانزیستورهاي  رفتار و مدل سیگنال کوچک 
  15  ، گیت مشترك و درین مشترك: سورس مشترك MOSFETقویت کننده هاي تک طبقه ت 
  PSPICE 16شبیه سازي با نرم افزار  

 


